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ES3A - ES3J 
Cупербыстродействующий диод поверхностного монтажа
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Примечание:
1) Тепловое сопротивление от перехода к окружающей среде и от перехода к выводам, установленным на печатной плате с

медными площадками 0,3" х 0,3" (8.0 x 8.0 мм).
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Габаритные размеры и маркировка

Размеры в дюймах и (мм)

Схема монтожных
площадок на печатной 

плате

Особенности

Применение

Высокая допустимая нагрузка по току
Корпус: литой пластиковый корпус
Полярность: указывается катод полосой

Выпрямитель

Предельные значения (абсолютные максимальные значения)

●
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■ Графики характеристик (типичные)
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Рис.1 - График снижения выходного тока
Рис.2 - Максимальный неповторяющийся 

пиковый ударный прямой ток

Число циклов

Резистивная или индуктивная 
нагрузка. Монтаж на печ.плате

с медными площадками 
0.3"х0.3" (8х8см)

Рис.3 - Типичная прямая характеристика Рис.4  - Типичная обратная характеристика

Процент от номинального обратного напряжения,(%) 
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Рис.5 - Характеристика обратного времени восстановления и испытательной схемыtria
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